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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

磁性金属グラニュールとセラミクスのマトリクスからなるナノグラニュラー材料は
スパッタ成膜により基板上に薄膜で作製される。これを基板から剥離して、単一の
粉体試料とすることを試みている。それに対する粉砕・加圧の反復による構造の変
化の有無を観察する必要があると考え、本課題を申請した。

実験
Experimental

磁性金属とフッ化物のタンデムスパッタで成膜したナノグラニュラー膜を剥離、粉
砕した粉体試料を準備した。また、これに加圧と粉砕を複数回施した粉体試料も作
製した。それぞれの粉体試料をFIBで加工した上で、それらの構造の差異を透過型
電子顕微鏡で観察した。

結果と考察
Results and Discussion

未加圧の粉体試料ではマトリクスの柱状組織（図1）が観察されたのに対して、加
圧と粉砕を繰り返した試料ではそれが存在していないことがわかった（図2）。こ
の結果により、加圧と粉砕の反復で磁性金属グラニュールの分散性が高まることが
確認できた。
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図1 未加圧のナノグラニュラー粉体試料のTEM観察像
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図2 加圧・粉砕を繰り返した粉体試料のTEM観察像
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